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1mm
AR T4 ~20mA (HARTOJ#&EHE) / TU4R04~20mA (HARTOJ £ 58)
m#RT(350Q / U4 =5000
M ZR T,PBT(IP66) / PP(IP66) / Aluminium(IP67) / SS316L(IP67)
4R =L Aluminium(IP67) / SS316L(IP67)
SS316L+PTFE
SS316L+PTFE
26GHz
DN50 DN80 DN100
18° 12° 12°
+3mm
-40~150°C (K& &30
<95%RH
-1~5bar
1/2"NPT / M20x1.5
24VDC
KZPHE(Ex ia [IC T6 Ga) / &AZ[h )& + MY B BA % (Ex d [iaGa] IIC T6 Gb)

Owww.goga.com.tw  4sales@goga.com.tw &, 02-28223717 m BIERERAR



&8 22 )R R ET (207K)

i

DN50 PNL6| ®165| P 125 P99 | 120

¢ DNSO  PN1.6| ®200| 160 @132| 174
g DN100 PN1.6| ®220/ ®180| 156 260

Owww.goga.com.tw  4sales@goga.com.tw &, 02-28223717 m BIERERAR



SCES Rl-' 1ﬁn'|'(20 )

L13-04-{80|-|0 |- B|-|A|-|D|{|N

'—‘—l;l:tj;ﬁim

50: DN50 80: DN80 100: DN100

a0 ) EHL 5%

0: M#RL4~20mA 1: M4 4~20mA + HART
2: M%7 504~20mA 3: 4R T4 ~20mA + HART
INER I E

B: PBT(IP66) P: PP(IP66)

A: Aluminium(IP67) S: SS316L(IP67)
BEREE

A: 1/2"NPT B: M20x1.5

RIS HEARINEE

N: &= D: &

B &eose

N: &= A: KZPR¥E(Ex ia IIC T6 Ga)

B: RZL[hIR + B FH R (Ex d [iaGa] IIC T6 Gb)

Owww.goga.com.tw  4sales@goga.com.tw &, 02-28223717 (m) BIERERAR



	投影片編號 1
	投影片編號 2
	投影片編號 3

